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獲獎摘要

徐承煒同學自 2022年逕讀國立陽明交通大學前瞻半導體研究所博士班，專注於積體

電路可靠度設計，特別聚焦於靜電放電 (ESD)防護與栓鎖效應 (Latch-up)免疫技術

的創新研究。其研究成果與產業界密切合作，已實際導入業界產品，展現研究在實

務應用上的價值。相關技術成果以第一作者身分發表於 3篇《IEEE Transactions on 

Electron Devices》期刊與 3篇國際會議論文，顯示其對半導體元件可靠度議題的深

度投入與專業能力。其研究表現亦獲頒 2024年鴻海科技獎，肯定其在技術創新與產

學合作上的傑出貢獻。
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